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Vykonové prvky 3,3kV SiC

Vyrobce polovodi¢ovych soucastek spole¢nost Microchip rozSifil portfolio vykonovych
MOSFET a SBD (Schottky Barrier Diode) o typy pro napéti 3,3kV. Jsou dodavany ve
standardnich pouzdrech nebo nezapouzdiené (die), které lze pouZit ve vykonovych
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modulech. Doplriuji stavajici nabidku vykonovych prvkd pro napéti 700V, 1200V a 1700V.

Vykonoveé moduly ze soucastek od Microchipu a ostatnich vyrobcu si Ize nechat vyrobit
v zakaznickém provedeni v Irské tovarné Microchipu.

SBD
Vr 13 Ve @ 25°C T, Pouzdro
MSC030SDA330 3300V 30A 2,1V 175°C TO-247, Die
MSC090SDA330 3300V 90 A 2,1V 175°C T-MAX
MOSFET
Vbss Ib @ 100°C Ros T, Pouzdro
MSC025SMA330 3300V 66 A 25mQ | 150°C Die
MSC027SMA330 3300V 27mQ | 150°C Die
MSC080SMA330 3300V 26 A 84 mQ 150°C TO-247-4L
MSC400SMA330 3300V 7A 416 mQ| 150°C TO-247-4L
Odkazy

Prehled soucéastek SiC - https://www.microchip.com/sic
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